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摘要(译)

本实用新型涉及到显示装置的技术领域，公开了一种有机发光二极管阵
列基板及显示装置，该阵列基板包括：衬底，设置在衬底上并沿远离衬
底方向依次层叠设置的薄膜晶体管及有机发光二极管，其中，薄膜晶体
管设置于衬底的不透光区域，发光二极管的有机电致发光层及第二电极
延伸至衬底的透光区域，且有机电致发光层及衬底之间设置有填充层，
填充层与衬底的折射率差值的绝对值在设定范围内。本实用新型实施例
中，将薄膜晶体管设置在衬底的不透光区域，在透光区域内仅设置了填
充层和有机电致发光层及第二电极，减少了光线传播时经过的介质的种
类，同时，采用与衬底折射率相近似的填充层更进一步的提高了光线的
透射率，从而提高了显示装置的显示效果。
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